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BS2103F-E2 Details PDF

BS2103F-E2
Hersteller-Teilenummer: BS2103F-E2

Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor

Teil der Beschreibung: IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SOP

Datenblätter: BS2103F-E2.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer BS2103F-E2

Hersteller LAPIS Semiconductor

Beschreibung IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SOP

Kategorie Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Gate-Treiber

Teilstatus Require For Quote & Check Stock

Spannungsversorgung 10 V ~ 18 V

Supplier Device-Gehäuse 8-SOP

Serie -

Aufstieg / Fallzeit (Typ) 200ns, 100ns

Verpackung Tape & Reel (TR)

Verpackung / Gehäuse 8-SOIC (0.173", 4.40mm Width)

Betriebstemperatur -40°C ~ 150°C (TJ)

Anzahl der Treiber 2

Befestigungsart Surface Mount

Logikspannung - VIL, VIH 1V, 2.6V

Eingabetyp Non-Inverting

High-Side-Spannung - Max (Bootstrap) 600V

Gate-Typ IGBT, N-Channel MOSFET

Angetriebene Konfiguration Half-Bridge

Strom - Spitzenleistung (Quelle, Sink) 60mA, 130mA

Ladestrom Independent

BS2180
Seoul Semiconductor Inc.
LED BLUE 460NM WTR CLR SMD

BS20P-SHF-1AA(LF)(SN)
JST Sales America Inc.
CONN HEADER R/A 20POS NH

BS208
SI/PH
SI/PH TO-92

BS22-M
Panduit Corp
CONN SPLICE 22-26 AWG CRIMP

BS20P-SHF-1AA(LF)(SN)
JST Sales America Inc.
CONN HEADER R/A 20POS NH

BS2130F-GE2
LAPIS Semiconductor
600V HIGH VOLTAGE 3 PHASE
BRIDGE

BS2300N-C
BENCENT
BENCENT SMBDO-214

BS2100F-E2
Rohm Semiconductor
IC DVR IGBT/MOSFET
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